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Do natychmiastowej publikacji: 11.12.2023 GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGLASZA PARTNERSTWO O WARTOSCI 10 MLD USD
W CELU PRZENIESIENIA CENTRUM BADAWCZ0O-ROZWOJOWEGO NOWEJ
GENERACJI DO KOMPLEKSU NANOTECHNOLOGICZNEGO NY CREATES W

ALBANY

Albany NanoTech bedzie siedziba pierwszego w Ameryce Péfnocnej i jedynego
publicznego centrum litografii ultrafioletowej NA Extreme Ultraviolet Lithography
Center — przynoszac przysziosé zaawansowanych badan nad péfprzewodnikami i

ich produkcji w regionie Capital Region w stanie Nowy Jork

Projekt wygeneruje transformacyjne korzysci, w tym tysigce nowych
bezposrednich, posrednich i uzwigzkowionych miejsc pracy w budownictwie oraz
silne zaangazowanie w rozw@j kadr i zrownowazony rozwoj

Partnerstwo obejmuje znaczgce prywatne inwestycje ze strony IBM, Micron,
Applied Materials, Tokyo Electron i innych lideréw branzy, ktérzy zintegruja
najnowoczes$niejszg technologie produkcji chipéw ze swoimi dziataniami
badawczo-rozwojowymi

Inicjatywa opiera sie na programie gubernator Hochul, aby ustanowié¢ globalne
centrum produkcji pétprzewodnikow i innowacji w péfnocnej czesci stanu

Gubernator Kathy Hochul ogtosita dzi$ partnerstwo o wartosci 10 mid USD z liderami
branzy potprzewodnikdéw , takimi jak IBM, Micron, Applied Materials, Tokyo Electron i
innymi firmami w celu utworzenia centrum badan i rozwoju potprzewodnikow nowej
generacji w kompleksie nanotechnologicznym NY CREATES w Albany. W ramach
partnerstwa sfinansowana zostanie budowa najnowoczesniejszego Centrum Litografii w
Ekstremalnym Ultrafiolecie High NA (High NA Extreme Ultraviolet Lithography Center) —
pierwszego i jedynego publicznego Centrum High NA EUV w Ameryce Pétnocnej —
ktére bedzie wspiera¢ badania i rozwoj najbardziej ztozonych i wydajnych
potprzewodnikdw na swiecie. Oprocz transformacyjnej inwestycji w regionie Capital
Region w stanie Nowy Jork, partnerstwo to sprawi, ze stan stanie sie centrum
najbardziej zaawansowanej w kraju, bedgcej wtasnoscig publiczng infrastruktury
badawczo-rozwojowej potprzewodnikdw, wesprze dtugoterminowy rozwdj stanowej
gospodarki technologicznej oraz stworzy i utrzyma tysigce bezposrednich, posrednich i
uzwigzkowionych miejsc pracy w budownictwie.



»10 partnerstwo o wartosci 10 mld USD, majgce na celu przeniesienie badan nad
innowacyjnymi chipami do regionu Capital Region, powinno by¢ sygnatem dla catej
branzy, ze stan Nowy Jork jest otwarty na biznes”, powiedziata gubernator Hochul.
,Od naszych przepiséw dotyczgcych Green CHIPS po historyczng inwestycje Micron i
utworzenie GO-SEMI, budujemy przysztos¢ badan nad potprzewodnikami wiasnie tutaj,
w stanie Nowy Jork. Branza ta stwarza realne mozliwosci w naszym stanie dzieki
duzym inwestycjom regionalnym, niezliczonym nowym miejscom pracy i odwaznym
zobowigzaniom do rozwoju kadr i zrownowazonego rozwoju, a moja administracja
bedzie nadal wspoétpracowaé z wybranymi i liderami branzy, aby uczynic¢ stan Nowy
Jork globalng potegg w produkcji uktadow scalonych”.

W ramach tej nowej inicjatywy NY CREATES nabedzie i zainstaluje narzedzie do
litografii High NA EUV , zaprojektowane i wyprodukowane przez ASML, w kompleksie
nanotechnologicznym w Albany, gdzie partnerzy przemystowi, w tym Micron, IBM,
Applied Materials, Tokyo Electron i inni, bedg korzystac¢ z najbardziej zaawansowanego
sprzetu potprzewodnikowego, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. Po wybudowaniu,
zlokalizowane w stanie Nowy Jork Centrum High NA EUV sprawi, ze stan ten stanie sie
miejscem badan i rozwoju innowacyjnej technologii uktadéw scalonych, ktéra jest dzisiaj
wykorzystywana niemal w kazdym smartfonie, tablecie, laptopie i serwerze
komputerowym. W zwigzku z tym, ze Swiatowej stawy organizacje badawcze rozszerzg
swojg obecno$¢ tutaj, przyciggajac firmy z catego swiata, Centrum bedzie réwniez
wspiera¢ miedzynarodowe formy wspoipracy.

Co wiecej, partnerstwo to znaczgco wzmocni pozycje stanu Nowy Jork jako wiodgcego
kandydata do uzyskania statusu ,gtébwnego wezta” w ramach federalnego Krajowego
Centrum Technologii Potprzewodnikowych (National Semiconductor Technology
Center), ktére moze odblokowac¢ ponad 11 mld USD w ramach federalnych funduszy
dostepnych na mocy Ustawy o tworzeniu skutecznych zachet do produkciji
potprzewodnikéw i o rozwoju naukowym (CHIPS and Science Act).

Projekt ten stworzy co najmniej 700 nowych bezposrednich miejsc pracy i pozwoli
utrzymac tysigce innych, przyciggnie co najmniej 9 mid USD prywatnych wydatkow i
inwestycji oraz bedzie stanowit znaczgce zobowigzania do wspierania i budowania
rozwoju talentéw, w tym poprzez partnerstwo z Uniwersytetem Stanu Nowy Jork (State
University of New York, SUNY). Partnerzy zobowigzali sie do rozszerzenia lub
zainicjowania wsparcia dla programéw rozwoju kadr, w tym inwestycji w SUNY,
Rensselaer Polytechnic Institute i inne publiczne i prywatne dziatania na rzecz rozwoju
zatrudnienia, programy akademickie K-12 STEM, szkolenia, staze i uczenie sie przez
doswiadczenie dla studentéw studiow licencjackich i magisterskich w dziedzinie
inzynierii i pokrewnych dziedzin STEM oraz wspotprace w zakresie badan
akademickich.

NY CREATES i partnerzy branzowi zgodzili sie réwniez na szereg zobowigzan w
zakresie zrownowazonego rozwoju na etapie budowy i eksploatacji projektu, ktore sg
Scisle powigzane z wiodgcym w kraju i realizowanym w stanie Nowy Jork programem



Green CHIPS, w tym wykorzystanie najlepszych dostepnych technologii w celu redukcji
emisji gazow cieplarnianych, priorytetowe traktowanie energii odnawialnej, z preferencjg
dla zrodet zlokalizowanych na terenie stanu Nowy Jork, a takze dgzenie do uzyskania
co najmniej ztotego statusu certyfikacji LEED dla nowych budynkéw zwigzanych z
projektem. Ponadto partnerzy sg zaangazowani w integracje zrownowazonego rozwoju
jako gtéwnego celu dziatan badawczo-rozwojowych, w tym zréwnowazonych proceséw
produkcji potprzewodnikéw, wykorzystania materiatdw, ponownego wykorzystania i
regeneracji odpadéw oraz projektowania fabryk. Dzieki temu, Centrum High NA EUV
bedzie w stanie stac sie Swiatowym liderem w rozwoju zrébwnowazonych i przyjaznych
dla klimatu procesow i technologii produkcji potprzewodnikow.

Aby wesprzec ten projekt, stan Nowy Jork inwestuje 1 mld USD w rozbudowe
kompleksu nanotechnologicznego w Albany poprzez utworzenie Centrum High NA
EUV, zakup skanera EXE:5200 High NA EUV firmy ASML, a takze budowe NanoFab
Reflection, nowego, wysoce zaawansowanego budynku o powierzchni ponad 50 000
stép kwadratowych, ktéry bedzie zachecat do przysztego rozwoju partnerow, takich jak
Krajowe Centrum Technologii Pétprzewodnikowych (National Semiconductor
Technology Center), Krajowy Program Produkcji Opakowan Zaawansowanych
(National Advanced Packaging Manufacturing Program, NAPMP) i realizowany przed
Departament Obrony program Microelectronics Commons (Department of Defense
Microelectronics Commons program), ktory zostat niedawno przyznany do realizacji
stanowi Nowy Jork. Szacuje sie, ze w wyniku realizacji projektu powstanie od 500 do
600 uzwigzkowionych miejsc pracy w budownictwie z wynagrodzeniem zasadniczym
podczas dwuletniej fazy budowy.

Projekt ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju kompleksu nanotechnologicznego
NY CREATES w Albany. Oprocz stworzenia 50 000 stép kwadratowych
najnowoczesniejszej powierzchni pomieszczen czystych w Albany NanoTech, oczekuje
sie, ze inwestycja ta otworzy drzwi do budowy dodatkowych przysztych pomieszczen
czystych, aby umozliwi¢ przewidywany dtugoterminowy rozwoj nowej i istniejgce;j
wspotpracy stymulowanej przez Centrum High-NA EUV i inicjatywy federalne.

Lider wiekszosci Senatu, Chuck Schumer powiedziat: ,To przetomowy dzien dla
regionu Capital Region. Dzieki temu przetomowemu partnerstwu publiczno-prywatnemu
o wartosci 10 mld USD, pobudzonemu przez zaproponowang przeze mnie Ustawe o
tworzeniu skutecznych zachet do produkcji potprzewodnikéw i 0 rozwoju naukowym,
przemyst dat jasno do zrozumienia — kompleks nanotechnologiczny w Albany jest
centrum amerykanskiej przysztosci w zakresie dziatalnosci badawczo-rozwojowe;j
zwigzanej z potprzewodnikami. To historyczne partnerstwo pozwoli sprowadzi¢ do
stanu Nowy Jork najnowoczes$niejsze maszyny na swiecie, pomagajgc w dokonywaniu
odkry¢, ktorych inzynierowie nie sg w stanie nawet sobie wyobrazi¢ — zapewniajgc, ze
Stany Zjednoczone bedg swiatowym liderem w dziedzinie innowacji i produkcji
potprzewodnikdéw oraz przyblizajgc nas do przeksztatcenia science fiction w
rzeczywistos¢ poprzez produkcje mikrochipow mniejszych niz nanometr, wiasnie tutaj,
w regionie Capital Region. Te 10 mid USD oznacza setki nowych wysokoptatnych
miejsc pracy w branzy technologicznej i budowlanej, a takze naukowcow i wiodgce



firmy z catego swiata, ktore skierujg sie do regionu Capital Region jako miejsca, w
ktérym prowadzg swoje badania. Przygotowatem Ustawe o tworzeniu skutecznych
zachet do produkcji pétprzewodnikow i o rozwoju naukowym (CHIPS and Science Act),
poniewaz wiedziatem, ze bedzie ona miata przetomowe znaczenie dla stanu Nowy Jork,
ktéry doskonale nadaje sie do sprowadzenia zza oceanu tej branzy, ktéra ma kluczowe
znaczenie dla bezpieczenstwa narodowego i przysztosci gospodarczej Ameryki. Pod
przywoédztwem gubernator Hochul, stan Nowy Jork nie tylko odpowiedziat na wezwanie
wystosowane przez urzednikéw federalnych, ale pomdgt stworzy¢ krajowy model z
bezprecedensowymi inwestycjami w kazdym zakgtku potnocnej czesci stanu, a
dzisiejsze ogtoszenie jest tylko najnowszym przyktadem tego, jak stan Nowy Jork
przewodzi naszemu krajowi w rozwijaniu technologii nowej generacji’.

Senator Kirsten Gillibrand powiedziata: ,Inwestycja w Albany NanoTech wzmocni
pozycje stanu Nowy Jork jako $wiatowego lidera w dziedzinie badan i rozwoju
potprzewodnikéw. To centrum badawczo-rozwojowe nowej generacji bedzie jedynym
tego typu obiektem na poétkuli zachodniej i przyciagnie duze firmy z catego $wiata,
rozwinie gospodarke technologiczng stanu i potencjalnie odblokuje miliardowe
inwestycje federalne w regionie Capital Region. Utworzenie tego nowego centrum
potprzewodnikdw wzmochi rowniez nasze bezpieczenstwo narodowe, umozliwiajgc
Stanom Zjednoczonym opracowywanie najbardziej ztozonych i wydajnych
potprzewodnikéw na $wiecie bezposrednio w kraju. Jestem dumna z tego partnerstwa i
Z niecierpliwo$cig czekam na dalszg prace nad tym, aby Capital Region stat sie
Swiatowym liderem w dziedzinie badan i produkcji potprzewodnikéw”.

Czlonek Izby Reprezentantéw, Paul Tonko, powiedziat: ,0d dawna naciskatem na
silne inwestycje w naszg produkcje uktadow scalonych, aby wzmocni¢ nasze krajowe
tancuchy dostaw, stworzy¢ dobrze ptatne miejsca pracy i obnizy¢ koszty dla
amerykanskich konsumentéw. Dzieki temu wysitkowi i przepisom zawartym w naszej
Ustawie o tworzeniu skutecznych zachet do produkcji pétprzewodnikdéw i o rozwoju
naukowym, Capital Region — juz teraz bedgcy siedzibg duzej sieci producentow
uktaddéw scalonych, najnowoczesniejszych osrodkéw badawczych i instytucji
edukacyjnych — jest gotowy, aby przewodzi¢ krajowi w tym sektorze, napedzajgc
innowacje i wzmachniajgc naszg gospodarke. Partnerstwo to opiera sie na pionierskim
duchu innowacji, ktéry od dawna reprezentuje nasz region. Jestem wdzieczny
wszystkim, ktérych zaangazowanie umozliwia dalszy rozwdj i wzrost w tej branzy”.

Prezes i dyrektor generalny IBM, Arvind Krishna, powiedziat: ,WW kompleksie
nanotechnologicznym w Albany w stanie Nowy Jork IBM i nasi partnerzy sg swiatowymi
liderami w dziedzinie badan i rozwoju pétprzewodnikow, dzieki ktérym uktady scalone
bedg mniejsze, mocniejsze i bardziej energooszczedne. Nowe centrum High NA EUV
Center w Albany NanoTech zapewni silng linie innowacji w dziedzinie potprzewodnikow,
utrzymujgc stan Nowy Jork w centrum wiedzy specjalistycznej w dziedzinie
potprzewodnikéw, przyspieszajgc rozwoj globalnego przemystu uktadow scalonych i
pomagajgc zaspokoi¢ zapotrzebowanie produkcyjne na nowe technologie, takie jak
generatywna sztuczna inteligencja. IBM z dumg nazywa stan Nowy Jork swoim domem



i wspiera te kluczowg inwestycje na rzecz nowych przetomow w technologii
potprzewodnikow”.

Prezes i dyrektor generalny Micron, Sanjay Mehrotra, powiedziat: ,Centrum High
NA EUV w kompleksie nanotechnologicznym NY CREATES w Albany jest krytycznym
krokiem w rozwoju badan i rozwoju potprzewodnikéw nowej generacji w Ameryce i
postawi stan Nowy Jork na czele przysztych innowacji i przywddztwa technologicznego.
Jednym z kluczowych czynnikéw, ktére sprawity, ze stan Nowy Jork stat sie idealng
siedzibg dla naszej megafabryki, byta historia stanu w zakresie rozwoju i produkcji
potprzewodnikdéw oraz duze mozliwosci wspotpracy ekosystemu badawczo-
rozwojowego, ktére Micron moze pomaoc skalowac dzieki naszej wiodgcej technologii
pamieci. Wraz z naszymi partnerami stanowymi i federalnymi oraz przy krytycznym
wsparciu finansowym w ramach Ustawy o tworzeniu skutecznych zachet do produkcji
potprzewodnikéw i o rozwoju naukowym, z niecierpliwoscig czekamy na budowanie i
szkolenie wysoko wykwalifikowanych talentéw w ramach pierwszego i jedynego w
Ameryce Potnocnej Centrum High NA EUV”.

Prezes Grupy Produktéw Pétprzewodnikowych w Applied Materials, Prabu Raja,
powiedziat: ,Cieszymy sie z ciggtych inwestycji majgcych na celu wzmocnienie
ekosystemu badan i rozwoju w zakresie produkcji uktadéw scalonych w stanie Nowy
Jork. W naszym Akceleratorze Technologii Inzynierii Materiatowej (Materials
Engineering Technology Accelerator , META Center) w Albany NanoTech, Applied
wspotpracuje z klientami nad pionierskimi nowymi materiatami potprzewodnikowymi,
strukturami i urzgdzeniami w celu poprawy wydajnosci uktadéw scalonych i
efektywnosci energetycznej. Rozszerzenie zasiegu i mozliwosci kampusu NanoTech
bedzie opiera¢ sie na naszym wieloletnim partnerstwie z administracjg stanu Nowy Jork
i zapewni kolejng droge do przyspieszenia czasu od koncepcji do komercjalizacji
technologii produkcji uktadéw scalonych nowej generacji’.

Prezes i dyrektor generalny Tokyo Electron (TEL), Tony Kawai, powiedziat: ,Z
niecierpliwoscig czekamy na kontynuacje naszej dziesiecioletniej wspotpracy ze stanem
Nowy Jork poprzez otwarcie nowego centrum badawczo-rozwojowego kompleksu w
zakresie nanotechnologii w Albany. High NA EUV jest najbardziej zaawansowang
technologig produkcyjng w branzy potprzewodnikow, a TEL jest podekscytowany, ze
moze przyczynic sie do rozwoju globalnego przemystu pétprzewodnikéw + innowacje w
tej dziedzinie, ktére pobudzi ten nowy rozwo;j”.

Prezes i dyrektor generalny ASML, Peter Wennink, powiedziat: ,JesteSmy dumni,
ze narzedzia ASML umozliwiajg naszym klientom produkcje uktadéw scalonych, ktérych
potrzebuje swiat. Ta znaczgca inwestycja stanu Nowy Jork w najnowoczes$niejszg
technologie High NA EUV bedzie napedzac innowacje w naszym ekosystemie i
przyspieszy zdolnos$¢ producentéw uktadéw scalonych do szybszej i bardziej optacalne;j
produkcji bardziej zaawansowanych rozwigzan jutra”.

Utworzenie globalnego centrum poétprzewodnikéw w stanie Nowy Jork



Gubernator Hochul utrzymuje silne zaangazowanie w budowanie nowoczesnej
gospodarki w stanie Nowy Jork poprzez rozwoj przemystu pétprzewodnikow i
przycigganie innowacyjnych firm, ktére tworzg dobrze ptatne miejsca pracy na miare
XXI wieku. W pazdzierniku 2022 r., po podpisaniu w stanie Nowy Jork pierwszej w kraju
ustawy Green CHIPS majgcej na celu zbudowanie dobrze prosperujgcego,
zréwnowazonego przemystu uktadow scalonych, gubernator ogtosita historyczng
inwestycje firmy Micron o wartosci 100 mld USD w celu utworzenia
najnowoczesniejszego kampusu produkujgcego najnowoczesniejsze pamieci w regionie
Central New York, w ktérym powstanie 50 000 miejsc pracy. Od czasu podpisania
Green CHIPS, gubernator ogtosita rowniez znaczace inwestycje kilku innych
producentéw pétprzewodnikow i firm z tahcucha dostaw pétprzewodnikow, w tym AMD,
Edwards Vacuum i TTM Technologies, ktére postanowity zwiekszy¢ swojg obecnosé w
stanie Nowy Jork.

W swoim oredziu stanowym na rok 2023 r. gubernator Hochul ogtosita utworzenie
wartego 45 min USD Biura Gubernator ds. Rozwoju, Zarzadzania i Integrac;ji
Potprzewodnikéw (Governor's Office of Semiconductor Expansion, Management),
znanego jako GO-SEMI, w celu nadzorowania wysitkbw stanu na rzecz dalszego
rozwoju tej branzy.

Kompleks nanotechnologiczny w Albany w stanie Nowy Jork

Kompleks nanotechnologiczny w Albany, bedgcy wtasnoscig i zarzgdzany przez
organizacje non-profit o nazwie Nowojorskie Centrum Badan, Postepu Gospodarczego,
Technologii, Inzynierii i Nauki (New York Center for Research, Economic Advancement,
Technology, Engineering, and Science, czyli NY CREATES), jest najbardziej
zaawansowanym, publicznym osrodkiem badan i rozwoju potprzewodnikéw 300 mm w
Ameryce Potnocnej i od ponad dwdéch dekad znajduje sie w czotdwce innowaciji
potprzewodnikowych. W miejscu tym znajduje sie obecnie obecna generacja sprzetu do
litografii EUV, ktéry IBM wykorzystat niedawno do wyprodukowania pierwszej na
Swiecie technologii uktadu scalonego o wielkosci 2 nanometréw — najmniejszej skali,
jaka kiedykolwiek opracowano. Centrum High NA EUV sprowadzi nastepng generacje
sprzetu EUV do Albany NanoTech i ugruntuje pozycje stanu Nowy Jork jako centrum
najnowoczesniejszych badan potprzewodnikowych.

Prezes, dyrektor generalna i komisarz Empire State Development, Hope Knight,
powiedziata: ,Stan Nowy Jork zainwestowat miliardy dolaréw w ciggu ostatnich kilku
lat, aby uczyni¢ Albany NanoTech najbardziej zaawansowanym publicznym centrum
badan i rozwoju potprzewodnikdw w Ameryce Potnocnej, a to jest kolejny krok w jego
ewoluciji. Inwestycja ta dostownie katapultuje stan Nowy Jork na pozycje lidera w
dziedzinie badan i rozwoju potprzewodnikdw i kontynuuje nasze wysitki na rzecz
uczynienia stanu Nowy Jork potprzewodnikowg stolicg kraju. Zapewniamy rowniez, ze
zréwnowazony rozwoj i mozliwosci rozwoju zatrudnienia sg priorytetem, tak aby
nastepne pokolenie mieszkancoéw stanu Nowy Jork byto dobrze przygotowane na
mozliwosci w tej branzy”.



Prezes NY CREATES, Dave Anderson, powiedziat: ,Wizja gubernator Hochul, aby
uczyni¢ ze stanu Nowy Jork centrum badan i rozwoju opartych na pétprzewodnikach,
niewatpliwie przynosi owoce w wyniku dzisiejszej historycznej inwestycji stanu Nowy
Jork i naszych partneréw branzowych. Finansowanie to wesprze budowe nowego
budynku NanoFab Reflection w kompleksie nanotechnologicznym NY CREATES w
Albany, w ktérym znajdzie sie najbardziej zaawansowany na swiecie sprzet do litografii
ultrafioletowej nowej generacji. W wyniku tej historycznej inwestycji, pod
przewodnictwem gubernator Hochul i przy ciggtym i niestrudzonym wsparciu ze strony
lidera wiekszosci w Senacie, Schumera, NY CREATES i nasi partnerzy zapewnig nam
miejsce w czotdwce swiatowego rozwoju uktadéw scalonych na nadchodzgce lata. Ta
ekspansja przygotowuje grunt pod dtugoterminowy wzrost i nowe mozliwosci
zatrudnienia tutaj i w catym stanie, wnoszgc znaczacy wkfad w krajowg gospodarke
innowacji i pokazujac, dlaczego kompleks nanotechnologiczny w Albany jest gotowy na
przyjecie krytycznie waznego Krajowego Centrum Technologii Potprzewodnikowych”.

Prezes i dyrektor generalny Imec, Luc Van den hove, powiedziat: ,Imec z
przyjemnoscig wspiera Centrum High NA EUV, ktére ma powsta¢ w kompleksie
nanotechnologicznym w Albany. Inicjatywa ta przyspieszy przemystowe przyjecie
najbardziej zaawansowanej technologii produkcji potprzewodnikéw w USA.
Wprowadzenie High NA EUV wymaga radykalnych innowacji po stronie procesu. Aby
przewidzie¢ to w sposob proaktywny, Imec utworzyt wspdlne laboratorium EUV High NA
z ASML, zbudowane na bazie pierwszego skanera High NA. Scisle wspoétpracujac z
globalnym ekosystemem wzorcowania, przygotowujemy innowacje procesowe i
zmniejszamy ryzyko zwigzane z technologia, a takze chetnie wspétpracujemy z
partnerami w NY CREATES nad tym uzupetniajgcym strategicznym wysitkiem, aby
przesungc¢ granice skalowania uktadéw scalonych i ich wydajnosci”.
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